
连续：β粒子;裂变碎片;轫致辐射；线：α粒子; γ射线;特征 X 射线;内转换电子;俄歇电子; 湮没辐射

低能中子和 H 发生弹性散射的截面较大，且这一过程可以迅速地降低中子的能量。所以富含 H 的水适合做中子的慢化剂。

有效剂量:H_E=h_EΦ

1. 使用硼 10(10B)标记的化合物，将相对于周围的正常组织高浓度的 10B 传递给肿瘤细胞。2. 随后是热中子或超热中子的照射，在组织中发生 10B(n，alpha)7Li 的中子俘获反

应，释放出的高 LET 值的短程(5-9µm)α粒子和 7Li 粒子，在不损伤邻近的正常组织的情况对肿瘤细胞进行选择性杀伤。

电磁辐射:指包括如光波、无线电波、微波、紫外线、X 射线、γ射线等传播形式。电离辐射能够直接或间接（或者两者混合组）引起介质原子电离或激发的核辐射通常叫做电离辐射。

电离辐射的分类 1.带电粒子（直接电离）电子和正电子，α粒子，质子，裂变碎片（重带电粒子）2.非带电粒子（间接电离）X 射线，γ射线（光子），中子。1Ci=37GBq

当介质中某一点存在带电粒子平衡 CPE 的情况下，吸收剂量等于那一点的碰撞比释动能（不考虑辐射损失）。

光子：指数衰减，间接电离；电子：有限范围，直接电离。

中子与物质相互作用：复合核的形成：吸收、分解；势散射（弹性）；直接相互作用。中子与原子核反应：散射；吸收

各类反应的主要用途。弹性散射：反应堆中慢化低能中子；“反冲质子法”探测快中子。各类吸收反应：中子探测，反应堆反应性控制，BNCT 治疗癌症等。

半导体探测器：优点：较大范围内的线性响应（脉冲高度与粒子能量的线性关系） ，因为半导体密度较高，计数效率更高，可以制作成各种几何形状，较快的脉冲上升时间，对磁

场不敏感；缺点：尺寸小，对辐射损伤的敏感性

电离产生的电子-离子对成为制作探测器的基础。

电子源：belta+-衰变，内转换产生俄歇电子，轨道电子俘获过程的俄歇电子。重带电离子源：alpha 衰变、自发裂变。光子源：γ光子(通过激发原子核跃迁到较低的稳定能级而发

射出来的),正负电子湮灭产生光子，轫致辐射，特征 X 射线。中子源：自发裂变，放射性同位素源，光子-中子源。

X 射线产生：高能电子撞击（金属）靶，其中部分能量转化为辐射。特征 X 射线：1.进入的电子击出一个内壳层原子电子，2.来自更高壳层的电子填充了空位，能量差作为 X 射线发

射，具有跃迁的能量特征。轫致辐射：进入的电子在原子壳中偏转并减速。能量差作为 X 射线发射。




